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Construccié d’un amplificador didactic.

L’amplificador que es descriu a continuaci6 és bastant dolent perd prou senzill com
per a entendre el seu funcionament. Utilitza dos transistors Darlington.
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LLista de components:
R1: 18KQ, 1/2W. R2 : 100KQ, 1/72 W.
R3 : 47KQ, 112 W. R4 : 22K0, 12 W..
RS5: 10KQ, 112 W. R6: 101, 1 W,
Cl: 47 uF,25V. . C2: 100 4F, 25 V.
C3 : 1000 xF, 25 V. T1: BCS517. -
T2 : TIP142. Microfon electret de 2 terminals.

Altaveu de 8 Q.
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R1 é€s la resisténcia de carrega del micrdfon (dintre conté un transistor FET),

C1 deixa passar el corrent altern i atura el corrent continu.

R2 fixa la polaritzaci6 del transistor T1 (o sigui el gran de conduccié sense senyal).

R3 é€s 1a resistencia de carrega d’emissor del transistor T1.

C2 deixa passar el corrent altern i atura el corrent continu.

R4 i RS actuen com a divisor de tensid i fixen la polaritzacié del transistor T2.

R6 ¢s la resistencia de carrega d’emissor del transistor T2. .

C3 deixa passar el corrent altern cap a ’altaveu i atura el corrent continu. (R6 amb C3

adapten 1’impedancia de I’altaveu a la del transistor T2).

La tensio d’alimentaci6 pot ser superior als 9 V.

Liuis Nadal i Balandras.



